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Materialzinatne

Kopsavilkums

Silicija dioksids ir viens no svarigakajiem platas aizliegtas zonas materialiem optika un fotonika. Ta optiskas ipasibas un to izmainas
apstarojot ar augstas energijas fotoniem stipri ietekmé punktdefekti ka ari legéjosie elementi vai piemaisijumi, kuri ir iebavéjusies
SiO2 stikla tikla, vai ari atrodas starpmezglu tukSumos. Projekta paredzéti punktdefektu un stapmezglu molekulu pétijumi SiO2.
Ipasa uzmaniba tiks pievérsta ar oglekli saistitiem legéjosiem piemaisijumiem: oglekli saturosam starpmezglu molekulam, to
mijiedarbibai ar punktdefektiem SiO2, parejai no starpmezglu molekulu formas uz stikla tikla saistitu oglekli un/vai oglekla
nanodalinu veidoSanos. Tiks pétitas starpmezglu skabekla molekulu SiO2 ipasibas: energijas parneses procesi, kas rada zemakos
elektroniski ierosinatos 02 stavoklus (\\\"singleta skabeklis\\\") un faktori, kuri ietekmé to neparasti ilgo dziveslaiku SiO2 matrica.
Tiks pétiti ari saistitie SiO2 pasvielas punktdefekti. P&tijumu paraugi bis SiO2 stikli, industriali sintezéti no gazes fazes
augsttemperatdru procesa un paraugi, izgatavoti ar \\\"slapjas kimijas\\\" (sol-gel) metodém. Tiks pétita augstas energijas fotonu
un jonizéjosas radiacijas ietekme. Pamata pétijumu metodes bls optiskas absorbcijas un luminiscences spektroskopija
infrasarkanaja, redzamaja, ultravioletaja un vakuuma-UV rajonos, elektronu mikroskopija, elektronu paramagnétiska rezonanse un
Ramana spektroskopija.

Projektu konkurss:
Fundamentalo un lietisko pétijumu projektu 2021. gada atklatais konkurss

https://www.lzp.gov.lv/Iv/projekts/starpmezglu-molekulas-un-punktdefekti-uz-silicija-dioksida-bazetos-materialos-
fotonikas-ar-radiaciju-saistitiem-un-fotokimiskiem-pielietojumiem



	Starpmezglu molekulas un punktdefekti uz silīcija dioksīda bāzētos materiālos fotonikas, ar radiāciju saistītiem un fotoķīmiskiem pielietojumiem
	Starpmezglu molekulas un punktdefekti uz silīcija dioksīda bāzētos materiālos fotonikas, ar radiāciju saistītiem un fotoķīmiskiem pielietojumiem
	Projekta numurs
	Finansējums
	Projekta vadītājs
	Projektu īsteno
	Zinātnes nozare
	Kopsavilkums


